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เอกสารประกอบการสอนเล่มนี ้ จดัท าขึน้เพ่ือใช้ประกอบการสอนวิชา สมบตัทิางไฟฟ้าของ
วสัดแุละอปุกรณ์ (Electrical Properties of Materials and Devices) ส าหรับนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

เนือ้หาประกอบด้วย 6 สว่นหลกัๆ คือ 1) บทน าสูส่ารกึ่งตวัน า (Introduction to 
Semiconductors - Resistors) เน้นท่ีคณุสมบตัพืิน้ฐานของตวัต้านทาน ซึง่จะสามารถน าไปใช้ และ
วิเคราะห์ในวิทยาการทางอิเลคทรอนิกส์ชัน้สงูรวมถึงอปุกรณ์ทางด้าน Solid States 2) ตวัเก็บประจ ุ
(Capacitors) ซึง่จะกลา่วถึงตวัตอ่ P-N แบบไบแอสกลบัทิศและโครงสร้าง MOS 3) ไดโอด (Diodes) 
มีเนือ้หาครอบคลมุถึงตวัตอ่ P-N แบบไบแอสเดนิหน้าและสว่นสมัผสัโลหะกบักึ่งโลหะ 4) พืน้ฐานการ
ประยกุต์ใช้ทรานซิสเตอร์ 5) MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) 
และ 6) Bipolar Junction Transistors หรือ BJT 

ผู้ เขียนใช้หนงัสือ Understanding Semiconductor Devices ของ Sima Dimitrijev เป็น
หนงัสืออ้างอิงหลกั รูปภาพประกอบ เนือ้หา และสมการจากหนงัสือเลม่ดงักลา่ว ได้ถกูดดัแปลงมาใช้
ในเอกสารประกอบการสอนเลม่นี ้

ผู้ เขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่เอกสารประกอบการสอนเลม่นี ้ จะชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ของ
นกัศกึษาและผู้สนใจ อยา่งไรก็ตาม การศกึษาใดๆ จะเกิดประโยชน์ได้สงูสดุถ้าผู้ศกึษาให้ความสนใจ 
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิอยู่เสมอ เพราะวิทยาการทกุแขนงเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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